Tarefa 12: Condutividade de Si.

Considere uma amostra de silicio intrinseco.
1- Calcule a densidade de portadores a T=300K (n=p).

2- Calcule a resistividade a T=300K.
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Dados: E,=1.1eV me 0.26m, V'f
m, = 0.39m, 4 = 0.051

3- Compare com a resistividade do Cobre: p;,~ 1,7 X108 Ohm.m

Dica 1. use a expressdo abaixo para .
o pré-fator de n(T): (Ashcroft 28.16) Dica 2: Lembre que:
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Neny(T') = 2.5 L x 10 em kB




